[image: image1.jpg]


[image: image2.wmf]

[image: image3.wmf]Pressemeldung 
Niederinduktive IGBT-Module mit nur 15nH

Jetzt mit Fuji V-IGBT-Chip als Alternative zum IGBT4

Nürnberg, 6.November 2009 – SEMIKRON stellt seine neue niederinduktive 1200V SEMITRANS-IGBT-Modulreihe für AC/DC-Umrichter von 20 – 300kW vor. Die Module sind jetzt mit V-IGBT-Chip zusätzlich zum IGBT4-Chip erhältlich. Die niedrige Modulinduktivität von nur 15nH hat zwei Vorteile: Im Vergleich zum Wettbewerb ist aufgrund niedrigerer Schaltüberspannungen eine um 50V höhere Zwischenkreisspannung möglich. Durch schnelleres und softes Schalten der IGBTs werden weniger Schaltverluste erzeugt. Beides führt zu einem höheren Wirkungsgrad.

Zusätzlich zu den bestehenden SEMITRANS-Modulen mit Infineon IGBT-Chips bietet SEMIKRON jetzt Module mit dem V-IGBT von Fuji mit einer Sperrspannung von 1200V an. Mit dem neuen V-IGBT sind drei verschiedene Baugrößen, insgesamt acht Stromklassen und drei Schaltungsvarianten verfügbar. Die Module sind mit einem Nominalstrom von 150A bis 600A erhältlich. Die Baureihen SEMITRANS 3 und 4 sind mit einer Modulinduktivität von 15nH sehr niederinduktiv. Mit einer typischen IGBT-Schaltgeschwindigkeit von 5000A/µs ergibt sich eine interne Modulüberspannung von nur 75V. Bei Wettbewerbern werden vergleichsweise Modulüberspannungen von durchschnittlich 90V bis 125V erzeugt. Mit Modulen in den Schaltungsvariaten Einzelschalter, Halbbrücke und Chopper können somit Schaltungen für alle Anwendungsgebiete, insbesondere für Umrichter in industriellen Antrieben, realisiert werden. 

SEMITRANS Standardmodule zeichnen sich durch eine hohe Isolationsfestigkeit von
4000V/Min aus. Sie liegt 60% über dem weltweiten Standard, der 2500V/Min beträgt und bestätigt das hohe Qualitätsniveau der SEMITRANS-Fertigung.  Es werden zu den 1200V Typenreihen unterschiedlicher IGBT-Familien wie IGBT2, IGBT2 fast, IGBT3, IGBT4 auch Typenreihen mit 600V und 1700V Sperrspannung angeboten.

Die SEMITRANS Typenreihe umfasst neben den drei Standardgehäusen SEMITRANS 2 mit 34mm Breite, SEMITRANS 3 und 4 mit 62mm Breite weitere Typenreihen für Sonderanwendungen, z.B. SEMITRANS 6 mit Sechspulsbrücken-Umrichterschaltungen, SEMITRANS 5 mit Schaltungen für 3-Levelumrichter oder zur Stromüberwachung, indem Shunts in das Modul eingebaut werden. SEMITRANS 9 ist für besonders hohe Isolationsfestigkeit von 9kV für Bahnanwendungen entwickelt worden. Alle SEMITRANS-Module besitzen eine Kupfergrundplatte.

Bild: Das SEMITRANS IGBT-Modul hat eine Modulinduktivität von nur 15nH. Die Module sind jetzt mit Fuji V-IGBT als Alternative zum IGBT4-Chips verfügbar. 
Über SEMIKRON:

Das Familienunternehmen Semikron mit Hauptsitz in Nürnberg ist einer der führenden Leistungshalbleiterhersteller weltweit. Es wurde 1951 gegründet und beschäf​tigt weltweit 2500 Mitarbeiter. Ein internationales Netzwerk aus 35 Gesellschaften mit Produktionsstandorten in China, Korea, Indien, Südafrika, Brasilien USA, Italien, Frankreich, Slowakei und Deutschland  garantiert eine schnelle und umfassende Betreuung des Kunden vor Ort. 
Produkte:

Die Produktpalette reicht von Chips, diskre​ten Halbleitern, Transistor-, Dioden- und Thyristor-Modulen über kundenspezifische Lösungen bis zu integrierten Leistungselektronik-Systemen für Anwendungen von einem Kilowatt bis zu mehreren Megawatt. Semikron ist mit einem Anteil von 37% Marktführer bei Dioden- und Thyristor-Halbleitermodulen, (Quelle: IMS-Research „The worldwide market for power semiconductor discretes and modules“ 2008).
Anwendungen:

Semikron Technologie findet sich heute in fast der Hälfte aller Windkraftanlagen weltweit. Bis 2009 wurden laut der Studie von BTM Consult ApS weltweit 122 Gigawatt Windleistung installiert; davon enthalten 57 Gigawatt Semikron Bauteile. „Semikron inside“ ist zu einem Markenzeichen bei Industrieantrieben, Stromversorgungen, erneuerbare Energien und Batterie- und Schienenfahrzeugen geworden. Semikron gründete 2009 ein 50:50 Joint-Ventures mit Magna Electronics zur Entwicklung und Produktion von Umrichtern und Ladegeräten für Elektro- und Hybridautos. Als bedeutender Innovator auf dem Gebiet der Leistungselektronik wurde eine Vielzahl seiner Entwicklungen zum Industriestandard. 
www.semikron.com
Pressekontakt:

Annette Müller
Manager International Communications

SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH
Sigmundstr. 200

90431 Nürnberg

Tel: +49-(0) 911-6559-158
Fax: +49-(0) 911-6559-492

annette.mueller@semikron.com 

.




�








[image: image4.wmf]Seite 2 von 2

